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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

установленными в образовательной программе индикаторами достижения 

компетенций 
Формируемая 

компетенция (с 

указанием кода) 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

ПК-1. Осуществление 

проведения работ по 

обработке и анализу 

научно-технической 

информации и 

результатов 

исследований 

ПК-1.1. Применяет 

основные принципы 

обработки и анализа 

научно-технической 

информации и результатов 

исследований в 

соответствующей области 

знаний  

Обучающийся должен разбираться 

в: 

- основных понятиях, определениях 

и законах кристаллографии; 

- кристаллографических и 

кристаллохимических свойствах 

веществ; 

- видах кристаллических решеток и 

их характеристиках; 

-основных методах описания 

кристаллической структуры  и  

исследованиях  структуры 

вещества; 

- теории роста кристаллов; 

- классификациях дефектов 

кристаллического строения и их 

влияниях на свойства твердых тел 
ПК-1.2. Понимает, умеет 

излагать и анализировать 

научно-техническую 

информацию, и 

полученные результаты 

исследований в 

соответствующей области 

знаний  

Обучающийся должен: 

- определять элементы симметрии в 

кристаллах; - определять и описать 

классы кристаллов и их структуры; -

выделять и систематизировать 

основные идеи в научных текстах; 

критически оценивать 

поступающую информацию вне 

зависимости от источника  
ПК-1.3. Решает 

профессиональные задачи с 

применением современной 

приборной базы и 

информационных 

технологий с учетом 

отечественного и 

зарубежного опыта 

Обучающийся должен: 

владеть навыками применения 

профессиональных знаний теории и 

методов физических исследований 

на практике 

 
 

2. Цели и место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Цели изучения дисциплины: 
Дисциплина реализуется в рамках вариативной части. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 

следующих дисциплин: «Физика», «Математика» на уровне школьного образования, а 

также в ходе изучения таких дисциплин, как общая физика, физика конденсированного 

состояния, математический анализ, аналитическая геометрия, линейная алгебра, 

векторный и тензорный анализ, дифференциальные уравнения, теория вероятностей и 

математическая статистика. 
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Освоение данного модуля является необходимой основой для формирования компетенций 

в ходе последующего изучения предмета «Дифракционные методы исследования и 

анализа», при прохождении производственной и преддипломной практики, при 

оформлении выпускных квалификационных работ. 
 
Дисциплина изучается на 4 курсe в 8 семестрe 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 
 Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зач. ед., 72 акад. ч. 

Объем дисциплины 
Всего часов 

Очная форма обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 72 
Учебных часов на контактную работу с преподавателем:  
 лекций 26 
 практических (семинарских)  
 лабораторных 26 
 другие формы контактной работы (ФКР) 0,2 
Учебных часов на контроль (включая часы подготовки):  
 зачет  
Учебных часов на самостоятельную работу обучающихся (СР) 19,8 
 

Формы контроля Семестры 
зачет 8 
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

№ 

п/п 
Наименование раздела / темы 

дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 
Контактная работа с 

преподавателем СР 
Лек Пр/Сем Лаб 

1 Кристаллография и физика 

дефектов 
26 0 26 19,8 

1.1 Предмет курса и задачи его 

изучения. Кристаллическое и 

аморфное вещество. 

4 0 3 2 

1.2 Геометрическая и структурная 

кристаллографии 
4 0 5 3 

1.3 Элементы кристаллохимии и 

кристаллофизики 
4 0 4 5 

1.4 Идеальный кристалл и дефекты 

строения 
5 0 5 4 
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1.5  Дислокации, их виды Связь 

дислокаций и упругих свойств 

твердых тел.  

4 0 4 3 

1.6 Диффузия в твердых телах 5 0 5 2,8 
 Итого 26 0 26 19,8 

 
4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Курс лабораторных занятий 

№ Наименование раздела / 

темы дисциплины 
Содержание 

1 Кристаллография и физика дефектов 
1.1 Предмет курса и задачи его 

изучения. Кристаллическое и 

аморфное вещество. 

Лабораторная работа «Изучение процесса 

кристаллизации методами охлаждения и испарения» 

1.2 Геометрическая и структурная 

кристаллографии 
Лабораторная работа «Построение  проекций  

кристаллов» 

Лабораторная работа «Уравнение Вульфа-Брегга. 

Определение межплоскостных  расстояний, 

параметров и объема элементарной ячейки»  
1.3 Элементы кристаллохимии и 

кристаллофизики 
Лабораторная (практическая) работа «Определение 

кристаллографических индексов  узлов, 

направлений и плоскостей» 

Лабораторная (практическая) работа «Определение 

координационных чисел для кристаллических 

решеток: простой кубической, ОЦК, ГЦК, типа 

алмаза, ГПУ» 

 
1.4 Идеальный кристалл и 

дефекты строения 
Лабораторная (практическая) работа «Определение 

числа и энергии образования дефектов Шоттки» 

Лабораторная (практическая) работа «Определение 

числа и энергии образования дефектов Френкеля» 

 
1.5  Дислокации, их виды Связь 

дислокаций и упругих свойств 

твердых тел.  

Лабораторная (практическая) работа «Определение 

контура и вектора Бюргерса дислокаций» 

Лабораторная (практическая) работа «Дефекты по 

типу Франка-Рида» 

 
1.6 Диффузия в твердых телах Лабораторная работа «Определение модуля Юнга, 

коэффициента Пуассона» 

Лабораторная (практическая) работа «Определение  

скорости диффузии и диффузионного пути» 

 
 
Курс лекционных занятий 

№ Наименование раздела 

/ темы дисциплины 
Содержание 

1 Кристаллография и физика дефектов 
1.1 Предмет курса и задачи 

его изучения. 

Кристаллическое и 

аморфное вещество. 

История развития кристаллографии как науки. Предмет 

теории строения материалов. Кристаллическое и 

аморфное вещество. Процесс кристаллизации. Строение 

кристаллических материалов. Основные характеристики 
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кристаллического состояния вещества. 
1.2 Геометрическая и 

структурная 

кристаллографии 

Кристаллографические индексы узлов, узловых рядов и 

узловых плоскостей. Элементы симметрии 

кристаллических многогранников. Классы симметрии, 

сингонии и категории кристаллов. Системы трансляций 

(решетки Браве). Условия выбора и характеристики 

элементарных ячеек. Пространственные группы 

симметрии кристаллов. Правильные системы точек.Закон 

Гаюи.  Закон Вейсса. Уравнение Вульфа-Брегга. Методы 

проецирования кристаллов.  Сферические, 

стереографические, гномостереографические проекции. 

Сетка Вульфа.Теорема Эйлера. Обозначения групп 

симметрии:по Шенфлису, международный,  по 

Шубникову и.т.д.  
1.3 Элементы 

кристаллохимии и 

кристаллофизики 

Координационные числа и координационные 

многогранники. Плотноупакованные слои и многослойные 

плотнейшие упаковки. Расположение, число и размеры 

пустот в гранецентрированной кубической (ГЦК), 

гексагональной плотноупакованной (ГП) и 

объемноцентрированной кубической (ОЦК) решетках. 

Основные структурные типы металлических элементов. 

Структурные типы алмаза и графита. Изоморфизм и 

полиморфизм. Симметрия и анизотропия физических 

свойств кристаллов. 
1.4 Идеальный кристалл и 

дефекты строения 
Понятие об идеальном кристалле. Классификация 

дефектов строения реальных кристаллов. Виды точечных 

дефектов. Источники и стоки точечных дефектов. 

Комплексы точечных дефектов. Энергия образования и 

равновесная концентрация вакансий и межузельных 

атомов. Миграция точечных дефектов.  
1.5  Дислокации, их виды 

Связь дислокаций и 

упругих свойств 

твердых тел.  

Понятие дислокации. Краевые, винтовые и смешанные 

дислокации. Движение дислокаций. Контур и вектор 

Бюргерса дислокаций. Плотность дислокаций. 

Взаимодействие дислокаций. Полные и частичные 

дислокации. Дислокационные реакции. Плотнейшие 

упаковки и дефекты упаковки. Стандартный тетраэдр и 

дислокационные реакции в ГЦК решетке. Вершинные 

дислокации и дислокации Ломер — Котгрелла. 

Пересечение единичных краевых, краевой и винтовой и 

винтовых дисло¬каций. Пороги на дислокациях. 

Взаимодействие дислокаций с вакансиями и 

межузельными атомами. Дисклинации. Источник Франка-

Рида. Источник Бардина-Херринга. 
1.6 Диффузия в твердых 

телах 
Упругая и пластическая деформация. Закон Гука. Упругая 

и пластическая деформация. Основные закономерности 

пластического течения кристаллов. Теоретическая и 

реальная прочность кристалла. Хрупкая и временная 

прочность твердых тел. Механическое двойникование. 

Поле упругих напряжений и упругая энергия дислокаций. 

Размножение дислокаций при пластической деформации. 

Пути повышения прочности твердых тел. Особенности 

диффузии в кристаллах. Диффузия в сплавах типа твердых 
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растворов внедрения. Диффузия за счет движения 

вакансий. Макроскопическая диффузия. Теплостойкость 

твердых тел. 
 


